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摘要(译)

氧饱和度测量传感器能够提高具有不同深度的部件的信息的可靠性，并
且包括可附接到人体的垫;多个光源设置在垫上，在分离状态下相邻，并
照射近红外光;多个光接收元件布置在焊盘上以在单独状态下相邻并且相
对于多个光源参照具有多个光源的最内侧的公共中心一一对应，并且从
相应的多个光接收透射光光源; ROM单元通过预先使用体模测量透射光
来存储参考值，并存储由多个光接收元件接收的透射光的光接收量。
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